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1. DATOS BÁSICOS DEL TFG:

Título: Síntesis y Caracterización de semiconductores 2D para aplicaciones disruptivas

Descripción general (resumen y metodología):

En este trabajo fin de grado se pretende que el estudiante obtenga conocimientos avanzados sobre
las nuevas tecnologías en el uso de los materiales semiconductores. En concreto se pretende con el
llevar a cabo la fabricación y caracterización experimental de materiales semiconductores de
espesor atómico (2D) que suponen una gran revolución para los dispositivos electrónicos de nueva
generación. 
Este trabajo fin de grado se enmarca dentro de la cátedra +QCHIP de la Universidad de Granada en
colaboración con las empresas colaboradoras en el campo de los semiconductores. El trabajo
permite al estudiante desarrollar una investigación teórica/experimental de acuerdo con la finalidad
última de la cátedra, que el estudiante complemente su formación obteniendo conceptos y
experiencia clave en el ámbito de la electrónica y los semiconductores.
Este trabajo se lleva a cabo en las instalaciones de investigación ubicadas en Centro de
Investigación en Tecnologías de Información y las Comunicaciones (CITIC-UGR) donde el grupo de
investigación/departamento disponen de una sala blanca para fabricación y laboratorios para
caracterización de materiales 2D. 
La metodología se puede dividir en: 

Revisión bibiliografica de materiales 2D
Síntesis de materiales 2D (MoS2, WS2 o grafeno) mediante las técnicas empleadas en el
laboratorio (CVD, ALD)
Procesado de las muestras para la fabricación de dispositivos
Evaluación de las aplicaciones disruptivas en las que estos materiales ultradelagados pueden
suponer una ventaja cualitativa frente a la tecnología estandard de silicio

Tipología: Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado.

Objetivos planteados:

 
Objetivos: 
Revisión bibliográfica en materiales bidimensionales (2D)
Alcanzar la fabricación de semiconductores 2D
Llegar a completar el procesado de los mismos
Poder realizar la caracterización experimental de materiales 2D y el estudio de las posibles
aplicaciones disruptivas de los mismos
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Recomendaciones y orientaciones para el estudiante:

Este trabajo se enmarca dentro de la línea de semiconductores y nano-microelectrónica. 
 

Plazas: 1
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